Вопросы по курсу «Оптоэлектроника и квантовая электроника»

1.Классификация оптоэлектронных устройств.

2.Фотопроводимость.

3.Фотогальванический эффект.

4.Основные параметры и характеристики фотоприемников.

5.Классификация фотоприемников.

6.Фоторезисторы и их основные характеристики.

7.Типы фотодиодов.

8.Принципы работы фотодиодов.

9.Основные характеристики фотодиодов.

10.Принципы работы фототранзисторов.

11.Классификация источников излучения.

12.Рекомбинационная люминесценция.

13.Инжекционная люминесценция.

14.Количественные характеристики инжекционной люминесценции.

15.Классификация излучающих диодов.

16.Физические принципы работы светодиодов.

17.Основные параметры светодиодов.

18.Характеристики светодиодов.

19. Лазерное усиление.

20.Генерация лазерного излучения.

21.Инжекционные лазеры.

22.Основные параметры и характеристики полупроводниковых лазеров.

23.Сравнительные характеристики малогабаритных лазеров.

24.Принципы работы оптронов.

25.Типы оптопар и их применение.

26. Резисторные оптопары.

27. Диодные оптроны.

28. Параметры и характеристики оптопар различного типа.

29.Виды световодов.

30.Физические процессы в планарных световодах.

